Interpretation des Vorfaktors der Diodengleichung

Der Vorfaktor der Diodengleichung ist im Modell der Teilstréme immer der Rickwartsstrom. Die im Rickgrat
ausfiihrlich dargestellten Uberlegungen fiihren direkt zu einer Formel iiber

Ruckwartsstrom = Generationsrate mal Einzugsgebiet, oder

e-L-nmin
jR =

Mit den Umformungen

Advanced

NMin - NMaj = (ni)?

NMaj = NbDot

L = (D D%
lassen sich jede Menge Varianten schreiben:
e-L-(n)?
R= ——
NMaj - T
e-L-(n)?
jR= ——
Npot - T
e-D- (nj?
jR= ——
Na - L
e (ni? D\ %
(=)
Na T

’ Man kann sich sogar noch weitere Versionen und Interpretationen ausdenken!

Jeder Strom laR3t sich als Konzentration n mal Driftgeschwindigkeit vpyift schreiben (immer noch mal der Ladung,
selbstverstandlich).

Damit missen wir den Ausdruck L / T in der Stromformel
jrR=e-L -nmin/ T
als Driftgeschwindigkeit im elektrischen Feld der Raumladungszone auffassen.

’ Man muf} - aber ergibt das einen Sinn?
Wie wirde man all die anderen Formen direkt interpretieren? Geht das Uberhaupt?

Richtige Antworten an
H. Foll
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